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Telefunken Transistor BFS51

Datasheet

BFS 51 (40280)

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fiir VHF-Endstufen,
Oszillatoren und Treiberstufen mit niedriger Betriebsspannung.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for VHF power stages, with low

supply voltage.

Vorlédufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen * Dimensions

Mafe in mm
M2:1

Kollektor mit Gehduse verbunden
Collector is connecled 1o case

Absolute Grenzdaten + Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Gesamtverlustleistung

tease = 75°C
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperatur

Ucao
Uceo
Ueso

Mormgehéause
DINSC3
JEDEC TO 39
Gewicht - Weight
max. 1.5 g
40 v
20 v
4,0 v
0,75 A
4] w
200 °C

—B5..+200 °C
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Warmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Gehéuse Rituc =25 /W

Statische KenngréBen - DC characteristics

Umgebungstemperatur tams = 25° C
Min. Typ. Max.

Kollektorreststrom lcen™) 100 pA
Uge = 15V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Uerycao®) 40 ")
lg = 0,25 mA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Uigry cea™)t) 20 v
le = 100 mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung Upriean®) 4 v
Ig = 0,1 m&

Kollektor-Sattigungsspannung Ucesatt) 1V
lc = 250 mA, lg = 50 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis hegl) 15

Uge = 15V, lc = 05 A

Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Umgebungstemperatur tamp = 25° C
Min. Typ. Max.

Transit-Fraguenz frmax2) 450 MHz
Uesg = 5V, f = 100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat Ceeo i5 pF

Ueg = 12V, Ig =0mA,f = 0,5 MHz
HF-Ausgangsleistung in nicht-

neutralisierter Verstarkerstufe Pgd) 09 1 W
Ugg = 12V.P = 1256 mW, Rz = 500,
f= 175 MHz

Wirkungsgrad 19 60 %
Uge = 12V, P = 125mW,Rg = 500,
f = 175 MHz

*} AQL = 0,85% |

1) impulsmafig gemessen .,P = 00L tp = 05ms

2) Maximalwert der Funktions fT = f (iG]

3) sishe MeBschaltung
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Cy...5=10.. A0pF
L1=3Wdg/ 78CuAg1?
Lo=Ferritperle
L3=2wWdg/59 Cuag 19
L4=4Wdg/ 102 Cung1®
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